Определение параметров неизвестного светодиода

А) практически
[image: ]Собрать схему. 
 Постепенно увеличивают напряжение, постоянно сравнивая значения напряжения на  (V1) и  (V2)  Сначала напряжение  будет примерно одинаковым (разница менее 0.1 
 вольт), но при достижении определенного значения, будет наблюдаться 
 ощутимый рост разницы измеряемых напряжений (V1) и (V2). Светодиод при этом должен светится с близкой к нормальной яркостью (если светодиод мощный, свечение будет слабым). 
 - Если светодиод не светится возможно он инфракрасный, (посмотрите на него 
 через объектив цифрового фотоаппарата). 
Запоминаем это напряжение,  добавляем процентов 15-20 (в зависимости от яркости свечения), это будет  приближенное номинальное напряжение исследуемого светодиода. 
 -  Если напряжение на ножках светодиода и выходе блока питания изменяется 
 пропорционально от нуля до максимального значения выдаваемого вашим 
 блоком питания (но не более 20 вольт), при этом свечения светодиода не 
 наблюдается, значит вероятнее всего светодиод неисправный или 
 неправильно соблюдена полярность при подключении. 
 - Если напряжение на ножках светодиода и выходе блока питания изменяется 
 пропорционально от нуля до почти максимального значения, но светодиод 
 нормально светится начиная с 3-5 вольт, то скорее всего 
 токоограничивающий резистор находится внутри светодиода. В этом случае 
 лучше просто ограничить значение тока протекающего через светодиод не 
 более 17-20 мА ориентируясь по яркости свечения светодиода.  
[image: ]Собрать схему
Затем выставив ноль вольт, подключаем к нему светодиод напрямую или через резистор  10 ОМ, и плавно поднимаем напряжение до расcчитанного (измеренное плюс 10-15 %). 
Ток протекающий через светодиод в этом состоянии будет в пределах его номинального значения. 
 Определенные таким образом значения параметры светодиода будут довольно "грубыми" но ими уже можно руководствоваться. Можно сначала  поэкспериментировать со светодиодами с известными характеристиками.


Б) теоритически
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CBETOOVIOObl 4.8MM LLUMPOKWA yrorn

Matepuan [NVHa BONHbI VF(V) IV(mcd) on
AD(nm) HE20m A e

4.8vm kpyrbie (Helmet) 100°

ARL-5053URC-400mcd AlGalnP URkpactbin Il 620-635 NpO3pauHblii 1923 200-400 100
ARL-5053URC-750mcd AlGalnP URkpactbin Il 620-635 NpO3pauHblii 1923 500-750 100
ARL-5053URC-2cd AlGalnP URkpactbin Il 620-635 Npo3pauHbiit 19-23 1000-2000 100
ARL-5053UYC-400mcd AlGalnP UYxénton [ 580-595 NpO3pauHblii 1923 200-400 100
ARL-5053UYC-750mcd AlGalnP UYxénmen | 580-595 NpO3pauHblii 1923 500-750 100
ARL-5053UYC-2cd AlGalnP UYxénmen | 580-595 NpO3pauHblii 1923 1000-2000 100
ARL-5053LGC-300mcd AlGalnP LG3enénbit M 565-575 Npo3pauHbiit 19-23 200-300 100
ARL-5053BGC-1,8cd InGaN BGcure-zen. M 495-510 Npo3pauHbiit 2933 1200-1800 100
ARL-5053PGC-1,8cd InGaN PGsenérpii [l 520-535 NpO3pauHblii 2933 1200-1800 100
ARL-5053PGC-2cd InGaN PGsenénbiin [l 520-535 Npo3pauHbiit 2933 1500-2000 100
ARL-5053UBC-600mcd InGaN UB cunmii Bl 460470 NpO3pauHblii 2933 400-600 100
ARL-5053UBC-800mcd InGaN UB cunmii Bl 460470 NpO3pauHblii 2933 600-800 100
ARL-5053UBC-2cd InGaN UB cunmit Bl 460470 NpO3pauHblii 2933 1000-2000 100
ARL-5053UWC-600mcd InGaN UW Genbiit Npo3pauHbiit 2933 400-600 100
ARL-5053UWC-1,2cd InGaN UW Genbiit Npo3pauHbiit 2933 800-1200 100
ARL-5053UWC-2,3cd InGaN UW Genbiit Npo3pauHbiit 2933 1500-2300 100

=0

Matepuan [VIMHa BONHbI VF(V) IV(mcd) yron
AD(om) o || ame

4.8vm kpyrbie (Strawhat) 120°

ARL-4853URC-750mcd AlGalnP URkpactbin [l 620-635 Mpo3pauHblii 19-23 500-750 120
ARL-4853URC-1,5cd AlGalnP URkpachbit [l 620-635 NpO3pauHblii 1923 1000-1500 120
ARL-4853UYC-750mcd AlGalnP UYxéntomt  © 580-595 NpO3pauHbli 1923 500-750 120
ARL-4853UYC-1,5¢d AlGalnP UYxénmen 1 580-595 NpO3pauHbli 1923 1000-1500 120
ARL-4853LGC-300mcd AlGalnP LG3enénbin W 565-575 NpO3payHbli 1923 200-300 120
ARL-4853BGC-1,8cd InGaN BGcvre-sen. MMl 495-510 NpO3payHblit 2933 1200-1800 120
ARL-4853PGC-1,8cd InGaN PGsenénoii [l 520-535 NpO3pauHbli 2933 1200-1800 120
ARL-4853PGC-2cd InGaN PGsenénomt [l 520-535 MpOo3pauHblii 2933 1500-2000 120
ARL-4853UBC-800mcd InGaN UB cuHuin Bl 460-470 NpO3payHbli 2933 600-800 120
ARL-4853UBC-1,5cd InGaN UB cuHuit Bl 460470 NpO3pauHbli 2933 1000-1500 120
ARL-4853UWC-1,2cd InGaN UW 6enbiit MPOo3pauHblii 2933 800-1200 120
ARL-4853UWC-2cd InGaN UW 6enbiit Mpo3pauHblii 2933 1500-2000 120
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CBETOOVOObI grnsa Hapy>XHOro mpriMmeHeHuns

5 £

Mapka npongoauTens Marepuan BeT AVIHa BOMH AT AT VF(V) 1V(mcd) yron
PKa np! A KpucTanna u AD(nm) OmA 1f=20mA 20"

4.8mm (Strawhat) 120° grs Hapy>kKHOro mprivieHeHVs (gucrinew, Tabro, pexkrama)

ARL-4853URC-E-2cd AlGalnP URkpacrbiii [l 620-630 nNpo3pauyHbIi 1.9-25 1500-2000 120
ARL-4853UYC-E-2cd AlGalnP UY xéntoin | 585-595 npo3payHbIn 1.9-25 1500-2000 120
ARL-4853BGC-E-2cd InGaN BG cure-zen. Il 505-515 nNpo3payHblit 2933 1500-2000 120
ARL-4853PGC-E-2cd InGaN PG zenénuin [l 515-525 npo3pauyHbIn 2933 1500-2000 120
ARL-4853UBC-E-1,5¢cd InGaN UBcurmin M 460-465 nNpo3pauyHbIn 2933 1000-1500 120
ARL-4853UWC-E-2,5cd InGaN UW 6enbin npo3pauyHbIn 2933 2000-2500 120
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Svm kpyrbie 15° gns Hapy>kHOro mpyveHeHVs (quicrinew, Tatno, pexkrava)
ARL-5213URC-E-20cd AlGalnP URkpacrbin [l 620-630 nNpo3payHbii 1.9-25 15000-20000 15
ARL-5213UYC-E-20cd AlGalnP UYxénted | 585-595 npo3pauHbIn 1.9-25 15000-20000 15
ARL-5213BGC-E-20cd InGaN BG cure-zen. [l 505-515 npo3pauHbIn 29-33 15000-20000 15
ARL-5213PGC-E-20cd InGaN PGzenénuiin [l 515-525 nNpo3payHbii 29-33 15000-20000 15
ARL-5213UBC-E-10cd InGaN UBcvnmnin [ 460-470 npo3pauHbIn 29-33 7000-10000 15
ARL-5213UWC-E-25cd InGaN UW Genbin Mpo3payHbin 29-33 20000-25000 15

Svm kpyrrbie 30° s Hapy>kKHOro MpuMveHeHVs (quicrinew, Tatno, pexkravia)
ARL-5313URC-E-10cd AlGalnP URkpacrbin [l 620-630 nNpo3payHbii 1.9-25 8000-10000 30
ARL-5313UYC-E-10cd AlGalnP UYxéntoii | 585-595 npo3pauHbIn 1.9-25 8000-10000 30
ARL-5313BGC-E-10cd InGaN BG cure-zen. [l 505-515 npo3pauHbIn 29-33 8000-10000 30
ARL-5313PGC-E-10cd InGaN PGenénbiin [l 515-525 npo3pauHbIn 29-33 8000-10000 30
ARL-5313UBC-E-5,5¢cd InGaN UBcvnnia [ 460-470 npo3pauHbIn 29-33 4000-5500 30
ARL-5313UWC-E-12cd InGaN UW Genbin Mpo3payHbin 29-33 10000-12000 30

35 Cathode t

Svm oBarnsHele 70/30° gris Hapy>KHOro mpriMeHeHus (auvcrinen, Tabro, pexknama)

ARL-5063URC-E-2,2cd AlGalnP URkpactbiin [lll  620-630 nNpo3pauyHbIi 1.9-23 1700-2200 70/30
ARL-5063UYC-E-2,2cd AlGalnP UYxénten | 585-595 npo3payHbIn 1.9-2.3 1700-2200 70/30
ARL-5063BGC-E-2,2cd InGaN BG cure-zen. [l 505-515 nNpo3payHblit 2933 1700-2200 70/30
ARL-5063PGC-E-2,2cd InGaN PG zenénbiin [l 515-525 npo3pauyHbIn 2933 1700-2200 70/30
ARL-5063UBC-E-1,7cd InGaN UBcvnmin [l 460-465 nNpo3payHblit 2933 1200-1700 70/30
ARL-5063UWC-E-2,8cd InGaN UW 6enbin npo3pauyHbIn 2933 2200-2800 70/30
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